


Наименование
Экспер 
тное

Факт з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр

Базовая компонента 17 17 10 7 8 3 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
магистра

6 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

История и методология науки 2 2 2 2 1

Основы применения нанотехнологий и 
микросистемной техники

3 3 3 2 2

Введение в микро- и наноэлектромеханические 
системы

4 4 2 1 2 2 1 2

Основы организации и управления НИОКР 2 2 2 2 1

Вариативная компонента 50 50 5 3 1 2 12 7 2 6 10 6 4 4 5 4 1 2 9 5 2 6 6 4 4 3 2 2

Практикум по технологии программирования 2 2 2 2 1

Квантовая механика в наносистемах 5 5 2 1 2 3 2 2

Аддитивные технологии 2 2 2 1 2

Материалы наноструктурных установок 5 5 3 2 2 2 1 2

Лазерные комплексы 5 5 2 1 2 3 2 2

Метрология в квантовой электронике 5 5 3 2 1 2 1 2

Основы квантовой теории излучения 6 6 4 2 2 2 1 2

Менеджмент системы качества в технике 3 3 3 2 2

Надежность устройств наноэлектронной и 
микросистемной техники

5 5 2 2 2 3 2 2

Технология нанесения тонких пленок 3 3 3 2 2

Основы гетероструктурных лазеров 4 4 2 1 2 2 2 2

Практикум применения данных дистанционного 
зондирования Земли и геоинформационных систем

2 2 2 2 2

Курсовые работы 3 3 1 1 1

Практикум применения данных дистанционного 
зондирования Земли и геоинформационных систем

1 1 1

Практикум по технологии программирования 1 1 1

Основы гетероструктурных лазеров 1 1 1

67 67 15 90 9 90 15 64 16 80 11 54 36 54 6 32 8 32 10 45 18 72 7 32 48 3 18 18

1 из 2-х 6 6 3 2 2 3 2 2

Практикум применения лазерных технологий (на 
русс. яз.)

6 6 3 2 2 3 2 2

Практикум применения лазерных технологий (на 
англ. яз.)

6 6 3 2 2 3 2 2

1 из 2-х 7 7 4 2 2 3 2 2

Технология изготовления устройств нано- и 
микросистемной техники

7 7 4 2 2 3 2 2

Технология производства гетероструктурных 
интегральных схем

7 7 4 2 2 3 2 2

1 из 2-х 3 3 3 2 2

Создание инновационного продукта (на русс. яз.) 3 3 3 2 2

Создание инновационного продукта (на англ. яз.) 3 3 3 2 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8
- з.е.

Курс 1



1 из 2-х 5 5 2 2 2 3 2 2

Технологии производства оптоэлектронной базы 5 5 2 2 2 3 2 2

Технологии изготовления лазеров на основе 
наноструктур

5 5 2 2 2 3 2 2

1 из 2-х 2 2 2 2 2

Солнечные энергоустановки на орбите Земли (на 
русс. яз.)

2 2 2 2 2

Солнечные энергоустановки на орбите Земли (на 
англ. яз.)

2 2 2 2 2

23 23 4 18 18 3 16 16 2 18 18 5 32 32 9 54 54

90 90 15 90 9 90 15 64 16 80 15 72 36 72 9 48 8 48 12 63 18 90 12 64 80 12 72 72

Базовая компонента 9 9 6 3

Ознакомительная практика 6 6 6

Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской 
работы)

3 3 3

Вариативная компонента 12 12 3 3 6

Научно-исследовательская работа 6 6 3 3

Преддипломная практика 6 6 6

21 21 6 3 3 3 6

21 21 6 3 3 3 6

Государственный экзамен 3 3 3

Выпускная квалификационная работа 6 6 6

9 9 9

Обязательная часть 

Блок 2.Практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
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